












































































































































































专利名称(译) 可穿戴设备，磁铁密封在可穿戴设备结构中

公开(公告)号 US9462856 公开(公告)日 2016-10-11

申请号 US14/037643 申请日 2013-09-26

[标]申请(专利权)人(译) 你好

申请(专利权)人(译) HELLO INC.

当前申请(专利权)人(译) HELLO INC.

[标]发明人 PROUD JAMES
FAN BRYAN
SHOOK ROBERT
FERNANDEZ JOAQUIN

发明人 PROUD, JAMES
FAN, BRYAN
SHOOK, ROBERT
FERNANDEZ, JOAQUIN

IPC分类号 A44C5/00 A61B5/0205 A61B5/11 G06F19/00 A61B5/00

CPC分类号 A44C5/0015 A61B5/002 A61B5/0022 A61B5/02055 A61B5/1118 A61B5/681 G06F19/322 G06F19
/3418 G06F19/3487 A44D2203/00 A61B5/7275 G06F19/3431 G16H10/60 G16H15/00 G16H40/67 
G16H50/30

代理人(译) DAVIS，PAUL

优先权 61/772265 2013-03-04 US
61/812083 2013-04-15 US
61/823502 2013-05-15 US

其他公开文献 US20140245789A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

可穿戴设备设置有具有第一端和第二端的可穿戴设备结构。多个磁体定
位在第一和第二端处，用于将可佩戴装置结构的第一端耦合到第二端。
至少一部分磁体被密封在可穿装置结构中。 ID电路位于可穿戴设备结构
的表面或内部。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/cc189286-5d8a-40f5-94f4-fe0660aae89f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059337375/publication/US9462856B2?q=US9462856B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9462856.PN.&OS=PN/9462856&RS=PN/9462856

